—ﬁ:%HET'wMMHmﬂ%%Eﬂ%ﬁﬁﬁﬁm@ﬁ%
2B 9 BREAEH a- bR chRIZ2Z N 7?
ANS : a:1\ b=-7c=-18

% A(-16),B(12),C(3x) - & A B C =—¥#H® - 8l x=

ANS : -2
WEA—EBKEE HPA BECABERR RILEARE
HEHNBERXS p IEREFRELNEXRES?
HA Hb’
KR Z

(A) p+p*+p® (B) p-p’+p° (C) p-p*-p° (D)

TEIEBEEE? (A) V360 (B) V500 (C)3-+2 (D) V169 (E)
5

3
ANS : D



5. WEBZNEEEHEMIMAIER - 57 MNIEREEIAIERE ?

- +
T ® T §F O
+ —
(A) (B)
+®— -,\"n.,hn';,u
(@) (D)
ANS : B

6. EBNEERNEREHABERMD ?

(A) 0,0

(B) 0, MERK

(C) fmIRA , fERA
(D) fEPRK ,0
ANS : B

7. BERARBSQ -EFEBA2Q -BHEHCH 3O —EFHKEEE - AIEEHR

In BRI & &K ?

(A) A (B) B ©cC (D) = 26 PH i i B R S AH ]
ANS - A



8. NIEFSEFM ML ?

A BENMRARZERBABNEFTH
(B) —i& ’EE?J?

(C) EEEE

(D) REREERN Eaf%ﬁ’]sa?ﬁﬁi

9. BAEFITHZEXRFERMKZRE(wafer) - G&EM(wafer fab)FiESE
W EREEMRER?

(A) &K (Chip)

(B) ENRmIEEEE#HR (Printed circuit board)
(C) E#R(wire)

(D) Eitt(battery)

ANS : A

10. FAMIBEB AT EIRSHEFE (semiconductor) B M ?
(A) BERNRNEIRIRBEE ZE
(B) ArtNAMEREBRIR A2 A EE
(C) BRIEAEEANFEERRIIFERE
(D) F#% - ENEERERBEEFEAFERTH

ANS : C



